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The Journal of Applied and Advanced Physics (JAAP), Editérler Kurulu Uyesi, 2015 - 2017

Bilimsel Hakemlikler

PHYSICA SCRIPTA, SCI Kapsamindaki Dergi, Aralik 2023
TUBITAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Projelerini Destekleme Programi, TUBITAK, Tiirkiye, May1s
2023



TUBITAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Projelerini Destekleme Programi, TUBITAK, Tiirkiye, May1s
2023

TUBITAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Projelerini Destekleme Programi, TUBITAK, Tiirkiye, May1s
2023

MODERN PHYSICS LETTERS B, SCI Kapsamindaki Dergi, Nisan 2023

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, SCI Kapsamindaki Dergi, Mart 2023

Results in Physics, SCI Kapsamindaki Dergi, Subat 2023

TUBITAK Projesi, 3501 - Ulusal Geng Arastirmaci Kariyer Gelistirme Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Subat 2023

MODERN PHYSICS LETTERS B, SCI Kapsamindaki Dergi, Ocak 2023

TUBITAK Projesi, 2218 - Yurt i¢ci Doktora Sonrasi Arastirma Burs Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Ocak 2023
Yiiksekégretim Kurumlar1 Destekli Proje, BAP Diger, Selguk Universitesi, Tiirkiye, Ocak 2023

TUBITAK Projesi, 3501 - Ulusal Geng Arastirmaci Kariyer Gelistirme Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Ocak 2023

ACS APPLIED ELECTRONIC MATERIALS, SCI Kapsamindaki Dergi, Aralik 2022

Results in Physics, SCI Kapsamindaki Dergi, Aralik 2022

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, SCI Kapsamindaki Dergi, Aralik 2022

TUBITAK Projesi, 2219 - Yurt Dis1 Doktora Sonras1 Arastirma Burs Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Aralik 2022

TUBITAK Projesi, 2219 - Yurt Dis1 Doktora Sonras1 Arastirma Burs Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Aralik 2022

TUBITAK Projesi, 2219 - Yurt Dis1 Doktora Sonras1 Arastirma Burs Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Aralik 2022

TUBITAK Projesi, 2210-c Yurt i¢i Oncelikli Alanlar Yiiksek Lisans Burs Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Aralik 2022
TUBITAK Projesi, 2210-c Yurt i¢i Oncelikli Alanlar Yiiksek Lisans Burs Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Aralik 2022

TUBITAK Projesi, 2219 - Yurt Dis1 Doktora Sonras1 Arastirma Burs Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Aralik 2022

TUBITAK Projesi, 2219 - Yurt Dis1 Doktora Sonras1 Arastirma Burs Programi, TUBITAK, Tiirkiye, Aralik 2022

Results in Physics, SCI Kapsamindaki Dergi, Eyliil 2022

Results in Physics, SCI Kapsamindaki Dergi, Agustos 2022

Results in Physics, SCI Kapsamindaki Dergi, Agustos 2022

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN ELECTRONICS, SCI Kapsamindaki Dergi, Agustos 2022

Results in Physics, SCI Kapsamindaki Dergi, Temmuz 2022

Yiiksekdgretim Kurumlari Destekli Proje, BAP Arastirma Projesi, Bursa Uludag Universitesi, Tiirkiye, Haziran 2022
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamindaki Dergi, Mart 2022

ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Kapsamindaki Dergi, Ocak 2022

TUBITAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Projelerini Destekleme Programy, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye,
Kasim 2021

TUBITAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Projelerini Destekleme Programy, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye,
Kasim 2021

TUBITAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Projelerini Destekleme Programy, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye,
Kasim 2021

TUBITAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Projelerini Destekleme Programy, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye,
Kasim 2021

Journal Of Materials Science-Materials In Electronics, SCI Kapsamindaki Dergi, Eyliil 2021

TUBITAK Projesi, 1002 - Hizh Destek Programy, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye, Eyliil 2021

Yiiksekdgretim Kurumlar1 Destekli Proje, BAP Arastirma Projesi, Selcuk Universitesi, Tiirkiye, Temmuz 2021

TUBITAK Projesi, 2218 - Yurt Ici Doktora Sonrasi Aragtirma Burs Programy, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye, Haziran 2021
TUBITAK Projesi, 2218 - Yurt Ici Doktora Sonrasi Aragtirma Burs Programy, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye, Haziran 2021
TUBITAK Projesi, 2218 - Yurt Ici Doktora Sonrasi Aragtirma Burs Programy, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye, Haziran 2021
Results in Physics, SCI Kapsamindaki Dergi, Mayis 2021

TUBITAK Projesi, 1002 - Hizh Destek Programy, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye, Mayis 2021

Materials Chemistry And Physics, SCI Kapsamindaki Dergi, Nisan 2021

TUBITAK Projesi, 2209-A - Universite Ogrencileri Arastirma Projeleri Destekleme Program, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye,
Mart 2021

TUBITAK Projesi, 2209-A - Universite Ogrencileri Arastirma Projeleri Destekleme Program, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye,
Mart 2021



TUBITAK Projesi, 2209-A - Universite Ogrencileri Arastirma Projeleri Destekleme Program, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye,
Mart 2021

Yiiksekogretim Kurumlari Destekli Proje, BAP Arastirma Projesi, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye, Ocak 2021

RESULTS IN PHYSICS, SCI Kapsamindaki Dergi, Agustos 2020

Journal Of Materials Science-Materials In Electronics, SCI Kapsamindaki Dergi, Temmuz 2020

Journal Of Alloys And Compounds, SCI Kapsamindaki Dergi, Ocak 2020

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, SCI Kapsamindaki Dergi, Ocak 2020

Yiiksekdgretim Kurumlari Destekli Proje, BAP Arastirma Projesi, Bursa Orhangazi Universitesi, Tiirkiye, Temmuz 2017
Journal Alloy and Compound, SCI Kapsamindaki Dergi, Aralik 2016

Arabian Journal of Chemistry, SCI Kapsamindaki Dergi, Eyliil 2016

Journal Alloy and Compound, SCI Kapsamindaki Dergi, Haziran 2016

Surface and Coatings Technology, SCI Kapsamindaki Dergi, Mayis 2015

Romanian Journal Of Physics, SCI Kapsamindaki Dergi, Kasim 2011

Journal of Crystal Growth, SCI Kapsamindaki Dergi, Mart 2010

Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamindaki Dergi, Subat 2010

Bilimsel Danigsmanliklar

TUBITAK, Kurum veya Organizasyonlar i¢in Yapilan Danigmanlik, Atatiirk Universitesi, Fen Fakiiltesi, Fizik, Tiirkiye, 2017
-2017

TUBITAK, Kurum veya Organizasyonlar i¢in Yapilan Danigmanlik, Atatiirk Universitesi, Fen Fakiiltesi, Fizik, Tiirkiye, 2017
-2017

TUBITAK, Kurum veya Organizasyonlar i¢in Yapilan Danismanlik, Atatiirk Universitesi, Fen Fakiiltesi, Fizik, Tiirkiye, 2015
-2015

TUBITAK, Kurum veya Organizasyonlar i¢in Yapilan Danismanlik, Atatiirk Universitesi, Fen Fakiiltesi, Fizik, Tiirkiye, 2015
-2015

TUBITAK, Kurum veya Organizasyonlar i¢in Yapilan Danismanlik, Atatiirk Universitesi, Tiirkiye, 2013 - 2013

Etkinlik Organizasyonlarindaki Gérevler

Cakmakg S., Kogyigit R, Giizeldir B, AKKOSE A., SENKUYTU E., KOPUZLU S., KIRBAS A., 4.ULUSLARARASI PALANDOKEN
BILIMSEL CALISMALAR KONGRESI, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Tiirkiye, Nisan 2022

Vangolii S. Y., Kadioglu Y., Mavi A, Getin M., Alanyahoglu M., Ceyhun S. B., Ekinci D., Erat M., Karacah T., Ozniiliier Ozer T.,
et al, World Congress on Applied Nanotechnology, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Erzurum, Tiirkiye,
Kasim 2021

Giizeldir B., ICANAS 2021, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Agri, Tiirkiye, Eyliil 2021

Ozpolat 0. F., Giizeldir B., ISFAS 2021, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Tiirkiye, Eyliil 2021

Giizeldir B.,, MSNG 2021, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Elazig, Tiirkiye, Temmuz 2021

Giizeldir B., IOCENS 2021, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Giimiishane, Tiirkiye, Temmuz 2021

Giizeldir B., 2.ULUSLARARASI PALANDOKEN BILIMSEL CALISMALAR KONGRES]I, Bilimsel Kongre / Sempozyum

Organizasyonu, Erzurum, Tiirkiye, Nisan 2021

Metrikler

Yaym: 154

Auf (WoS): 269
Atif (Scopus): 280
H-Indeks (WoS): 10



H-Indeks (Scopus): 10
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